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Studijy . .
Nr. | Studentas Tema lietuviy kalba Tema angly kalba Vadovas
programa
Daskevi¢ Fotonika ir Krﬁer'nnkq injekcija ir pemasa C.amer injection anq transport in Nekrasas
1. . logi organiniuose lauko tranzistoriuose stilbene-based organic field-effect B
Tomas nanotechnologijos stilbeno pagrindu transistors Nerijus
Ir$énas o . intiliatorini i i -Dopi . -
) Fotonika ir Lu.A'G.Ce 501'nt1113'1t0r1n1q sluolksmq Study of Me?gnesmm C9 Doping Effects Vaitkevicius
2. Mikas logi optiniy savybiy priklausomybés nuo on the Optical Properties of LuAG:Ce
Paulius nanotechnologijos kolegiravimo magniu tyrimas Scintillator Layers Augustas
i02 pl luoksni fi
dvi Slgz p onu,ls uvov szuiksu 'ormuottq d Optimization of intrinsic stress in SiO:
Kandrotas Fotonika ir VIBUDO JONAPILOSElo GUIKINIMO METOC, thin films deposited by dual ion beam Kuprénaité
3. . .. vidiniy jtempiy optimizavimas ir jy jtaka . . . .
Dominykas | nanotechnologijos daugiasluoksnéms didelio atspindzio sputtering and its impact on multilayer Sabina
high-reflect ti
koeficiento dangoms 1gf-reliectance coatings
Milkevicius Fotonika ir Kruv1.n1.nkq pernasa ir rekomblr.lacua Carrier transport and recombination in NekraSas
4. . . organiniuose sluoksniuose su stilbeno roanic lavers with stilben callit B
Ricardas | nanotechnologijos Kristalitais organic layers with stilbene crystallites Nerijus
Pokaliuk Fotonika ir Vidutinio IR diapazono monolitinés Fabrication of III-V semiconductor Kamarauskas
5. . hnologii fotoninés sistemos gamyba naudojant III- monolithic integrated mid-infrared nd
Karina nanotechnologijos V puslaidininkius photonic system Mindaugas
6 Pupkevicius Fotonika ir Uzdelsty saveiky poveikis elementariy Ef?;tesrz:ltrin;;ie(l)af};;gj::r‘:;s;ion Kononovicius
) Mantas nanotechnologijos | sukiniy sistemy nusistovéjimo laikams systems Aleksejus
Sakavidius Fotonika ir TOF ir CELIV metody taikymas Application of TOF and CELIV methods Nekrasas
7. .. .. krivininky pernaSai organiniy medziagy to study carrier transport in mixtures of ..
Danielius | nanotechnologijos mitinivose firti organic materials Nerijus
g Spokas Fotonika ir Elektriskai kaupinamy NIR GaAsBi Oé’;ﬂg?t}‘;’m"i;ii‘}fg;‘;:;‘:’{:‘f‘:;‘; Zd Butkuté
) Aivaras nanotechnologijos | emiteriy technologijos optimizavimas Operation Renata
St aupiené Fotonika ir Atkaitinty GaAsBi/AlGaAs paraboliniy Optical investigation of annealed Dudutiené
9. .. .. kvantiniy duobiy su susiformavusiais Bi GaAsBi/AlGaAs parabolic quantum .
Aiste nanotechnologijos kvantiniais taskais optinis tyrimas wells with Bi quantum dots Evelina
Turkean Fotonika ir Kriivininky dinamika n-GaN/InGaN/p- Carrier dynamics in n-GaN/InGaN/p- Nomeika
10. . GaN dariniuose su skirtingu aktyviosios GaN structures with different active Lo
Seda nanotechnologijos Kazimieras
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